

























































1





С19





КМ-6 М750 47 нФ ±20%  














2





C17, С18





КМ-6 М750 47 нФ ±20%  














1





C16





КМ-6 Н30 47 нФ ±10%  











1





C15





КМ-6 М75 200 пФ ±20%  














1





C14





КМ-6 М75 100 пФ ±20%  











1





C13





КМ-6 Н90 400 пФ ±20%  











2





C11, С12





К50-38 Н90 10мкФ ±20%  














1





C10





К50-38 Н90 47 нФ ±10%  

















1





C9





КМ-6 Н90 1 нФ ±20%  














1





C8





КМ-6 Н90 220 пФ ±20%














1





C6





КМ-6 Н90 6,8 нФ ±20%














2





C5, С7





КМ-6 Н90 200 пФ ±20%











1





C4





КТ4-21 30-82 пФ ±10%














1





C3





КМ-5 П33 15 пФ ±20%














1





C2





КМ-6 М47 200 пФ ±10%














1





C1





КМ-6 Н90 33 пФ ±20% 


























Конденсатори



































1





BQ2





12 МГц














1





BQ1





7,3728 МГц























Кварцеві резонатори



































1





ВА3





PKLCS1212E4001-R1























П’єзовипромінювач



































2





ВА1,ВА2





PKLCD1212R1000-R1























П’єзоприймачі 
































Кільк..





Примітка





Найменування





ХНУ гр. АРТ-04-1





4





Листов





Лит.





Радіочастотний дефектоскоп





Перелік елементів





































































































Шинкарук О.М.





 Утверд.













































































































































































Стецюк В. І.





 Н. Контр.











 Реценз.





Мартинюк В.В





 Провер.





Дрьомін Д. В.





 Разраб.
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Лист
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№ докум.





Лист
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1





R3





ВСа 0,125 Вт 51 кОм ± 20%;  














1





R2





МЛТ 0,25 Вт 10 Ом ± 20%;  














1





R1





МЛТ 0,125 Вт 6,8 кОм ± 20%;  


























Резистори



































1





L1








56 мГн























Котушка індуктивності



































1





E1





NR-5T600 600 mAh























Батарея живлення



































1





DD2








LMX9820 Bluetooth











1





DD1





ATMEGA128L























Мікросхеми цифрові






































2





DA1,DA2





M5106P























Мікросхеми аналогові



































2





С37, С38





КМ-6 Н90 6,8 пФ ±20%  














1





С36





К50-35 Н90 10 мкФ ±20%  














2





C34,С35








КМ-6 Н90 10 нФ ±20%  














2





C32,С33








КМ-6 Н90 12 пФ ±20%  














2





C29, С30








КМ-6 Н90 100 нФ ±5%  














2





C28, С31








КМ-6 Н90 10 мкФ ±20%  














1





C27








КМ-6 Н90 100 нФ ±20%  














1





C25





К50-35 Н90 20 мкФ ±20%  














2





C24, С26





КМ-6 Н90 10 нФ ±20%  











1





C23





К50-38 Н90 10 мкФ ±20%  














1





C22





К50-38 Н90 47 нФ ±10%  











1





C21





КМ-6 Н90 22 нФ ±20%  











1





C20








КМ-6 Н90 680 пФ ±20%  
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Примітка





Найменування
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Лист
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Лист
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1





XW1





























Роз’єм антенний



































1





XP2





СПР1560Н














1








XP1
































Роз’єми    






































1








VS1








DB3


























Тиристори 






































1








VT11








FDN304P














1





VT10








2N1353














2





VT8,VT9





2N2712














1





VT7








2N1353














1





VT6





2N2712














1





VT3





2SB168











2





VT2,VT5





2N404














2





VT1,VT4





2N2712























Транзистори 






































1





VD7





AA137














2





VD5,VD6





BZX84C10














1





VD4





КД104А














2





VD,VD2








BAV20














1





VD1





AA137


























Напівпровідникові діоди






































1








T1








М1500НМ























Трансформатор





























Кільк.





Примітка





Найменування





Поз.�позн.
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Лист





Дата





Подпись





№ докум.





Лист





Изм.



















































































1





R34





ВСа 0,064 Вт 3,3 кОм ± 10%;  














1





R33





ВСа 0,064 Вт 12 кОм ± 10%;  














1





R32





ВСа 0,064 Вт 15 кОм ± 10%;  














1








R31








ВСа 0,5 Вт 8 Ом ± 10%;  














2





R30,R35








ВСа 0,125 Вт 150 Ом ± 10%;  














1





R29








МЛТ 0,125 Вт 2,1 кОм ± 10%;  














1








R28








МЛТ 0,125 Вт 1,8 кОм ±20%;  














1





R27





МЛТ 0,125 Вт 120 Ом ± 10%;  














1





R26





МЛТ 1 Вт 36 Ом ± 20%;  














1








R25








МЛТ 0,125 Вт 2,1 кОм ± 10%;  














1





R23








МЛТ 0,125 Вт 9,1 кОм ± 20%;  














1





R22





SMD MOQ5250 4,7 кОм 














1





R21








МЛТ 0,125 Вт 2,1 кОм ± 20%;  














2





R20,R24





МЛТ 0,125 Вт 1,2 кОм ± 20%;  














1





R19





ВСа 0,125 Вт 18 кОм ± 20%;  














1





R18





ВСа 0,125 Вт 75 кОм ± 10%;  














1





R17





МЛТ 0,5 Вт 100 Ом ± 10%;  














1





R16





МЛТ 0,125 Вт 1,2 кОм ± 20%;  














1





R15





ВСа 0,125 Вт 470 Ом ± 10%;  














1





R14





SMD MOQ5250 4,7 кОм 














1





R13





МЛТ 0,125 Вт 51 кОм ± 20%;  














1





R12





ВСа 0,125 Вт 200 кОм ± 20%;  














1





R11





ВСа 0,125 Вт 56 кОм ± 20%;  














1





R10





ВСа 0,125 Вт 15 кОм ± 20%;  














1





R9





МЛТ 0,125 Вт 130 Ом ± 20%;  











1





R8





ВСа 0,125 Вт 7,5 кОм ± 10%;  














1





R7





ВСа 0,125 Вт 270 кОм ± 20%;  











2





R5, R6





ВСа 0,125 Вт 470 Ом ± 10%;  














1





R4





MOQ5250 4,7 кОм ± 20%;  
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